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PoOs-Graduacéao Lato Sensu em
Fontes Renovaveis de Energia

EDITAL N° 009/2017 — PROPPG, de 03 de abril de 2017

A Reitoria do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Goiés, por meio
da Pré-Reitoria de Pesquisa e Pdés-Graduacdo (PROPPG/IFG), torna publico o
processo para selecdo de candidatos as vagas do Curso de Especializagdo em
Fontes Renovaveis de Energia, de acordo com as disposi¢des deste Edital.

1. DOS OBJETIVOS

O presente Edital tem por objetivo regulamentar o processo de Selecdo para o Curso
de Especializacdo em Fontes Renovaveis de Energia do Instituto Federal de Goias —
Campus ltumbiara.

2. DA APRESENTACAO

2.1. O Curso de Especializacdo em Fontes Renovaveis de Energia sera realizado no
Campus Itumbiara, do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Goias,
na modalidade presencial.

2.2. 0 curso tera uma duracdo de dois semestres, com carga horaria total de
360 horas, excluidas deste total as horas destinadas as atividades de orientacdo do
trabalho de pesquisa e elaboragdo da monografia/artigo de conclusao do curso.

2.3. As aulas serdo ministradas as segundas-feiras, tercas-feiras e quintas-feiras, das
19h as 22h15. Eventualmente aulas poderéo ser realizadas aos sabados, das 8h as
12h e das 14h as 18h.

2.4. Aos concluintes do curso sera concedido o titulo de Especialista em Fontes
Renovaveis de Energia, expedido pelo Instituto Federal de Goiés.

3. DO PUBLICO ALVO

Portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC nas areas de:
Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automacdo, Engenharia Mecénica,
Engenharia da Computacdo, Engenharia Eletrébnica e de Telecomunicagoes,
Engenharia Quimica, Tecnologia em Sistemas Elétricos ou Eletrotécnicos, Ciéncia da
Computagédo, Sistemas de Informacdo, Economia, Gestdo, Bacharelados e
Licenciaturas em: Matematica, Fisica, Quimica ou areas afins com curriculo
académico, cientifico ou profissional que seja reconhecido como atestando
capacidade para realizacdo dos estudos.
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4. DO NUMERO DE VAGAS

Este Edital disponibilizard um total de 30 vagas para o Curso de Pés-Graduacao Lato
Sensu em Fontes Renovaveis de Energia, sendo 20% delas destinadas aos
servidores do IFG.

5. DA INSCRICAO

5.1. A inscricdo dos candidatos as vagas do Curso de Especializacdo Fontes
Renovaveis de Energia estara aberta no periodo de 04 de abril a 02 maio de 2017, e
deverd ser realizada de forma online no site: http://www.ifg.edu.br/estude-no-
ifg/selecoes-em-andamento/pos-graduacao

5.2. Os candidatos deverdo ser portadores de diploma de ensino superior,
reconhecido pelo MEC nas &reas de: Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e
Automacdo, Engenharia Mecanica, Engenharia da Computacdo, Engenharia
Eletrénica e de Telecomunicacfes, Engenharia Quimica, Tecnologia em Sistemas
Elétricos ou Eletrotécnicos, Ciéncia da Computacdo, Sistemas de Informacéo,
Economia, Gestao, Bacharelados e Licenciaturas em: Matematica, Fisica, Quimica ou
areas afins.

5.3. Sera cobrada uma taxa de inscrigcdo de R$ 30,00 (trinta Reais), que devera ser
paga até o dia 03 de maio de 2017.

5.4. S6 serdo aceitas inscricdes realizadas diretamente no endereco eletrbnico
indicado no item 5.1.

5.5. Toda a documentacdo exigida para a inscricdo, conforme o item 6 deste edital,
devera ser entregue pessoalmente ou enviada por SEDEX, acondicionada em um
envelope lacrado, no setor de protocolos do Campus Itumbiara/IFG, na Av. Furnas n°
55, Village Imperial — Itumbiara-GO, do dia 04 de abril a 04 de maio de 2017, das 9h
as 21h. O envelope com a documentacdo deve conter, na parte de externa, 0 nome
do remetente e o destinatario na seguinte forma:

Coordenacdo do Curso de Especializagcdo em Fontes Renovaveis de Energia
Departamento de Areas Académicas — Campus Itumbiara.
Edital N° 009/2017-PROPPG, de 03 abril de 2017

5.5.1. Mesmo os candidatos que fizerem a entrega da documentacéo
pessoalmente deverdo atender as orientacdes do item 5.5.
5.6. Os candidatos que optarem por enviar a documentacdo por SEDEX assumem
inteira responsabilidade pelos documentos encaminhados, bem como pelas
consequéncias de eventuais erros quanto ao preenchimento dos formularios relativos
ao processo seletivo regido pelo presente Edital.

5.6.1. Somente sera aceita a documentacdo enviada via SEDEX cuja postagem
tenha sido realizada no periodo indicado no item 5.5.
5.7. Nao serdo permitidos acréscimos de documentacdo ou sua alteracdo apds a
entrega ou envio da documentacao.

Reitoria do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia de Goias
Av. Assis Chateaubriand, n° 1.658, Setor Oeste. CEP: 74.130-012. Goiania-GO
Fone: (62) 3612-2200


http://www.ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/pos-graduacao
http://www.ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/pos-graduacao

==. MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
==. IGN.S,T'TUTO FEDERAL |\ sTiTUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS
olds PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO

6. DA DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA INSCRICAO

6.1. Formuléario de inscricdo, preenchido, impresso diretamente do site e devidamente

assinado.

6.2. Copia autenticada do diploma de curso de graduacgdo: modalidade Bacharelado

ou curso superior de Tecnologia.

6.3. Para aqueles candidatos que por ventura ndo tenham concluido a graduacgéo até

o término do periodo de inscricdo deverdo apresentar uma declaracdo da instituicdo

de ensino atestando que o mesmo finalizara a graduacéo antes do inicio do curso;

6.4. Copia autenticada do Histdrico Escolar do Curso Superior.

6.5. Copia autenticada da Carteira de Identidade (RG).

6.6. Copia autenticada do CPF.

6.7. Curriculo Lattes na forma impresso, com atualizacdo recente, de até 3 (trés)

meses da data de inscricdo (disponivel no endereco http://lattes.cnpg.br), com

documentacdo comprobatdria anexada. Deverdo ser indexados os documentos

comprobatérios com as referéncias do curriculo. Os documentos deverdo ser

apresentados de forma ordenada de acordo com a tabela de critérios de pontuacdo

(Anexo 2).

6.8. Tabela de pontos para Andlise do Curriculo Lattes (Anexo 2) devidamente

preenchida conforme informacdes contidas no Lattes do candidato.

6.9. Cépias de documentos pessoais e escolares ndo autenticadas ndo serdo aceitas.
6.9.1. Aceitar-se-4 a autenticacdo realizada por cartério ou reconhecidas pelo

servidor publico do setor de protocolos do Campus Itumbiara/IFG, mediante a

apresentacao dos originais.

6.10. O candidato, ao apresentar a documentacdo requerida, se responsabiliza pela

veracidade de todas as informacdes prestadas.

6.11. Nao serdo aceitas inscricdes de candidatos com documentagao incompleta.

7. DA TAXA DE INSCRICAO

7.1. O valor da taxa de inscricdo sera de R$ 30,00 (trinta reais).

7.2. O boleto bancario para a efetivacdo do pagamento da taxa de inscricdo devera
ser emitido no ato da inscricdo no endereco eletrénico http://www.ifg.edu.br/estude-no-
ifg/selecoes-em-andamento/pos-graduacao/ou impresso posteriormente no mesmo
endereco.

7.3. O pagamento da taxa de inscricdo devera ser efetuado, preferencialmente em
agéncias do Banco do Brasil, no periodo de 04 de abril a 03 de maio de 2017.

7.4. O pagamento de inscrigdo realizado no ultimo dia, via autoatendimento em terminal
bancério ou via Internet, devera ser efetuado conforme condi¢des de funcionamento do
banco. O néo atendimento dessa exigéncia implicara o indeferimento da inscri¢éo.

7.5. 0 simples comprovante de agendamento bancario ndo sera aceito como
comprovante de pagamento da inscri¢ao.

7.6. O pagamento da taxa de inscricdo devera ser efetuado em moeda corrente. O
pagamento em cheque implica liberacdo somente apds sua devida compensacao,
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portanto, a inscricdo sO sera efetivada se a compensacao ocorrer até o dia 03 de
maio de 2017.

7.7. Sera automaticamente cancelada a inscricdo cujo pagamento e/ou
processamento for efetuado em data e horario posterior a estabelecida no item 7.6,
cujo pagamento for efetuado por cheque sem o devido provimento de fundos ou
aguelas em que o codigo numeérico do boleto ndo confira com o cddigo numérico do
comprovante de pagamento.

7.8. A inscricdo somente sera efetivada mediante confirmacdo do pagamento da
inscricao.

7.9. Ap6s o pagamento da taxa de inscricdo ndo havera, em hipotese alguma,
devolucdo da mesma, tendo em vista que a arrecadacdo € recolhida em conta
corrente da Unido, ficando o IFG impossibilitado de ressarcir o candidato.

7.10. O candidato devera guardar o boleto com o comprovante de pagamento da
inscricao para futura conferéncia em caso de necessidade.

8. DAS ETAPAS DA SELECAO
8.1. O processo de selecdo sera composto de 03 (trés) etapas:

8.1.1. Etapa I: Analise da documentacdo e homologacéao das inscricoes;

8.1.2. Etapa II: Prova Escrita (PE);

8.1.3. Etapa llll: Avaliacdo do Curriculo Lattes (ACL), conforme critérios
apresentados no Anexo 2.

9. DA ANALISE DAS INSCRICOES

9.1. Etapa I: Anélise da documentacao e homologacéao das inscricdes

9.1.1. Andlise da documentacdo de inscricdo sera feita por uma Comissao
designada para este fim. Toda a documentacdo sera analisada para verificar o
atendimento dos termos deste edital, e caso ndo atenda aos requisitos: a inscricdo
nao sera homologada.

9.1.2. Candidatos cujas inscricbes ndo forem homologadas nao participardo do
restante do processo seletivo.

9.1.3. A homologacao das inscrigfes sera divulgada até as 23h59min do dia 15
de maio de 2017, no endereco eletrénico: http://www.ifg.edu.br/posgraduacao.

9.2. Etapa ll: Prova Escrita (PE) — eliminatéria e classificatoria

9.2.1. A Prova Escrita consistira de 10 (dez) questdes objetivas, de acordo com o
conteudo pertinente as referéncias listadas no Anexo 1.

9.2.2. A Prova Escrita sera realizada no dia 25 de maio de 2017, das 19h as 22h,
nas dependéncias do Campus ltumbiara/IFG.

9.2.3. No dia da realizacédo da prova escrita, a entrada dos candidatos na sala de
prova, tera inicio as 18h45 e término as 19 h. O candidato que chegar a sala de prova
apos as 19h ndo podera realizar a prova escrita e estarda automaticamente
desclassificado do processo seletivo.

9.2.4. A prova escrita terd uma duragdo maxima de 3 horas.
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9.2.5. Durante a prova, nao sera permitida a consulta a nenhum tipo de material.

9.2.6. A prova sera avaliada em uma pontuacdo de O (zero) a 10 (dez), sendo
atribuido 1 (um) ponto a cada questao.

9.2.7. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 5 (cinco) na prova escrita seréo
eliminados do processo seletivo.

9.3. Etapa lll: Avaliacdo do Curriculo Lattes (ACL) — classificatéria

9.3.1. A Avaliacdo do Curriculo Lattes consistirA da andlise e pontuacdo da
producéo cientifica, da experiéncia profissional e outras atividades desenvolvidas pelo
candidato, devidamente comprovadas, segundo critérios definidos no Anexo 2.

9.3.2. Os titulos serado avaliados até o méximo de 10 pontos.

9.4. A pontuacgéo final (PF)

9.4.1 A pontuacédo final (PF) do candidato sera obtida a partir da soma das
pontuagdes obtidas nas etapas Il e Ill: Prova Escrita (PE); e Avaliagdo do Curriculo
Lattes (ACL), segundo a seguinte equacao:

PF = PE + ACL

10. DA APROVACAO

10.1. O resultado final dos candidatos aprovados far-se-a pela ordem decrescente das
pontuacdes finais obtidas.
10.2. O resultado final do Processo Seletivo sera afixado na Coordenacdo do Curso
de Especializacdo em Fontes Renovaveis de Energia e disponibilizado no endereco
eletronico:http://www.ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/pos-graduacao,
até o dia 26 de junho de 2017.
10.3. Serdo considerados aprovados os 30 candidatos que obtiverem maior
pontuacdo final, respeitado o critério estabelecido no item 4.
10.4. Em caso de candidatos com a mesma pontuacdo final, utilizar-se-4, como
critério de desempate, a seguinte ordem:

10.4.1. Maior pontuagédo obtida na Prova Escrita (PE) — Etapa Il.

10.4.2. Candidato com maior idade.
10.5. Os candidatos ndo selecionados para o preenchimento das vagas previstas
terdo prazo de 2 (dois) meses, a partir da data do inicio do curso, para retirar seus
documentos de inscricdo na sala de coordenacdo do curso de Especializacdo em
Fontes Renovaveis de Energia do Céampus Itumbiara/IFG. Os documentos néao
retirados neste prazo ficardo sujeitos a inutilizagéo.

11. DOS RECURSOS

11.1. Os requerimentos de recursos somente serdo acolhidos se interpostos nos
prazos previstos no calendario do Processo Seletivo (item 13), e deverdo ser,
obrigatoriamente, apresentados em formulédrio padrdo, disponivel no endereco
eletrénico:http://www.ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/pos-graduacao.
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11.2. Os recursos deverdo ser enderecados a Comissdo do Processo Seletivo e
impetrados, exclusivamente, pelo endereco eletrdnico: http://www.ifg.edu.br/estude-
no-ifg/selecoes-em-andamento/pos-graduacao.

11.3. Serao indeferidos os recursos impetrados fora do prazo e de forma diferente da
estipulada neste Edital.

11.4. Nao serdo aceitos recursos via postal, via fax ou correio eletrénico. Os recursos
assim recebidos serdo indeferidos pela Comisséo do Processo de Selegao.

11.5. Em hipotese alguma sera aceita revisao de recurso.

12. DA MATRICULA

12.1. A matricula dos candidatos selecionados devera ser efetivada na Coordenacédo
de Registros Académicos e Escolares (CORAE) do Céampus Itumbiara/lFG, no
periodo de 03 a 05 de julho de 2017, das 9h as 15h e das 17h as 21h.

12.2. Caso algum candidato deixe de efetivar sua matricula no periodo indicado no
item 12.1, e haja candidatos aprovados em lista de espera, a Comisséo responsavel
pela selecdo realizara chamadas subsequentes, entre os dias 10 e 11 de julho de
2017, até o preenchimento das vagas ociosas.

12.3. No ato da matricula os candidatos aprovados deverdo apresentar copia (com os
seus originais para autenticacdo) dos seguintes documentos:

12.3.1. Copia do titulo de eleitor com certiddo de quitacao eleitoral, autenticada ou
acompanhada do original;

12.3.2. Duas fotos 3x4 recente;

12.3.3. Copia do comprovante de endereco recente, autenticada ou acompanhada
do original;

12.3.4. Copia do diploma ou certificado de conclusdo do curso superior,
autenticada ou acompanhada do original, para aqueles que ndo o entregaram no ato
de inscricdo no processo seletivo.

12.3.5. Coépia da certiddo civil (nascimento ou casamento), autenticada ou
acompanhada do original;

12.4. Sera considerado desistente o candidato que ndo efetivar a matricula nos prazos
previstos no presente Edital.
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13. DO CALENDARIO DO PROCESSO SELETIVO

Atividade

Data

Lancamento do Edital

03 de abril

Inscricdes

04 de abril a 02 de maio

Pagamento da taxa de inscricdo

03 de abril a 03 de maio

Entrega da documentacao

03 de abril a 04 de maio

Homologacéo das Inscricbes 15 de maio
Recursos da homologacgéo 16 de maio
Resultado dos recursos da homologagéo 19 de maio
Prova Escrita (PE) — Etapa Il 25 de maio
Divulgacdo do Gabarito Oficial da PE 26 de maio
Recurso contra o Gabarito Oficial 29 de maio
e e o apone Ot o1 de junvo
Recursos do resultado preliminar da PE 02 de junho
Resultado dos recursos da PE e divulgagéo do ,

resultado preliminar da selecéo 13 de junho
Recursos do resultado preliminar da selecdo 14 de junho
Resultado dos recursos do resultado preliminar e 26 de junho

divulgacao do resultado final da seleg&o
Matriculas dos candidatos selecionados — 12 Chamada

03 a 05 de julho

Matriculas dos candidatos selecionados — chamadas
subsequentes

Inicio das aulas/Recepc¢éo dos alunos 31 de julho

10 e 11 de julho

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Esclarecimentos e informacdes adicionais, acerca do conteldo deste Edital,
poderdo ser sanados por meio do e-mail: pos.fontes@ifg.edu.br ou na Geréncia de
Pesquisa, Pos-Graduacdo e Extensdo (GEPEX) do Céampus ltumbiara/IFG, pelo
telefone (64) 2103-5630 ou 2103-5644, no horario das 08h as 12h ou das 14h as 18h.

14.2. Ao se inscrever o candidato reconhece a aceitagéo das normas estabelecidas no
presente Edital.

14.3. Os casos omissos ou duvidosos e as situacdes nao previstas no presente Edital
serdo analisados e resolvidos pela Comisséo responsavel pela Selecdo e submetidos
a Pro-Reitoria de Pesquisa e P6s-Graduacao para apreciacao.

Prof. Dr. Ruberley Rodrigues de Souza
Pro-Reitor de Pesquisa e P6s-Graduacédo
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ANEXO 1
REFERENCIA PARA A PROVA ESCRITA

BRASIL, ANEEL Agéncia Nacional de Energia Elétrica (Brasil). Micro e minigeracéo
distribuida: sistema de compensacao de energia elétrica / Agéncia Nacional de Energia
Elétrica. 2. ed — Brasilia: ANEEL, 2016 - Cadernos tematicos ANEEL. Disponivel em:
<http://www.aneel.gov.br/documents/656877/14913578/Caderno+tematico+Micro+e+Mi
nigera%C3%A7%C3%A30+Distribuida+-+2+edicao/716e8bb2-83b8-48e9-b4c8-
a66d7f655161?version=1.4>. Acesso em: 16 mar. 2017.

BRASIL, ANEEL. Resolucdo Normativa N° 482, de 17 de abril de 2012. Estabelece as
condicdes gerais para 0 acesso de microgeracdo e minigeragao distribuida aos
sistemas de distribuicdo de energia elétrica, o sistema de compensacao de energia
elétrica, e da outras providéncias. Disponivel em:
<http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2017.

BRASIL, ANEEL. Resolucdo Normativa N° 687, de 24 de novembro de 2015. Altera a
Resolugdo Normativa n® 482, de 17 de abril de 2012, e os Médulos 1 e 3 dos
Procedimentos de Distribuicdo — PRODIST. Disponivel em:
<http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2017.

MME. Empresa de Pesquisa Energética (Brasil). Sintese do Balanco Energético
Nacional — BEN 2016: Ano base 2015. Rio de Janeiro: EPE, 2016. Disponivel em:
<https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20d0%20Relat%C3%B3rio%20Fi
nal_2016_Web.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2017.
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ANEXO 2
CRITERIOS DE PONTUACAO AVALIACAO DO CURRICULO LATTES

Curso de Especializagcdo em Fontes Renovaveis de Energia

Orientacdes para preenchimento: O candidato devera preencher a Tabela a seguir conforme as
pontuagdes indicadas e entregar junto com a documentag¢do comprobatdria na
ordem/sequéncia do item/descricao.

NOME DO CANDIDATO:

= Pontuacéo Pontqagéo
Descricio Pontqagao Preenchido Preench.1d0~ pelo
por item . comissao
pelo candidato .
avaliadora

Curso de Licenciatura %ﬁ?égogguzrsoc;
Curso de Bacharelado ?r}?égo(rjgugsoc;
Curso Superior de Tecnologia (Zlfégoégufoc;
Curso de pés-graduacao lato sensu (Especializagéo) ?r’r?égoggugso(;
Orientacdo de Monografia de conclusdo de curso de 1,0 por monografia
graduacao (méx. de 4,0)
Membro de banca de Monografia de concluséo de curso 0,5 por monografia
de graduacéo (max. de 3,0)
Aluno de Iniciacédo Cientifica com comprovagao 1,0 por ano
Institucional (max. de 3,0)
Artigo técnico-cientifico publicado nos ultimos 5 anos em 3.0 por artiao
Periédico Cientifico, com classificacdo Qualis da CAPES (r’nés de 6%)
"A" da CAPES ) '
Artigo técnico-cientifico publicado nos ultimos 5 anos em 2 0 por artido
Periddico Cientifico, com classificagdo Qualis da CAPES (r,nég de 4%)
"B" da CAPES ) '
Artigo técnico-cientifico publicado nos ultimos 5 anos em 1.0 por artiao
Periédico Cientifico, com classificagao Qualis da CAPES (r’nég de 2%)
"C" da CAPES ) '
Trabalho completo publicado em Anais de evento 2.0 por trabalho em
cientifico internacional (serdo apenas considerados as e{/err:to internacional
publicac@es dos Ultimos 5 anos). Trabalho submetido ndo (méx. de 8.0)
serd considerado. ) '
Trabalho completo publicado em Anais de evento 1.0 por trabalho em
cientifico nacional (serdo apenas considerados as e\’/erﬂ)to internacional
publica¢gbes dos ultimos 5 anos). Trabalho submetido nédo (méx. de 4,0)
seré considerado. ) ’
Trabalho completo publicado em Anais de evento 0,5 por trabalho em
cientifico regional ou local (serdo apenas considerados e{/ento regionallocal
as publica¢Bes dos Ultimos 5 anos). Trabalho submetido (méx. de 2,0)
ndo sera considerado. ) '
L!vro pubILcado de autoria propria, ou organizagao de 4,0 por livro publicado
Livro. Serdo apenas considerados livros publicados nos nas areas afins (méx
Ultimos 5 anos com no minimo 50 paginas, possuindo de 8,0) )
ISBN. Trabalho submetido ndo serd considerado. '
Capitulo publicado em Livro. Serdo apenas considerados 3,0 por livro publicado
livros publicados nos udltimos 5 anos com no minimo 50 n;as areas afins (Max
paginas, possuindo ISBN. Trabalho submetido néo sera de 6,0) )
considerado. '
Experiéncia Profissional comprovada, desde que 4,0 para cada 6
pertinente a area de Projetos, Geragdo, Transmissao ou meses
Distribui¢céo de Energia. (méx. de 30,0)

TOTAL/ 10
Reitoria do Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia de Goias
Av. Assis Chateaubriand, n°® 1.658, Setor Oeste. CEP: 74.130-012. Goiania-GO 9

Fone: (62) 3612-2200




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ANEXO 3
ORIENTACOES GERAIS PARA REALIZACAO DA PROVA ESCRITA:

O horario da realizacao da prova é previsto de 19h até as 22h.

A prova € escrita e tera duracdo maxima de 3 horas, tendo inicio ap6s a leitura
destas orientagoes.

O candidato que chegar apds as 19h sera eliminado do processo seletivo.
Durante a prova ndo serd permitida a consulta a qualquer tipo de material.

O candidato s6 poderd se ausentar da sala de realizacdo da prova apds decorrida
uma hora de seu inicio.

O candidato devera apresentar o documento de identificacdo com foto para fazer a prova.

Em caso de perda ou roubo do documento de identificagdo com foto devera apresentar
o0 documento que ateste o registro da ocorréncia em 6rgao policial, expedido no maximo
h& 30 dias.

Durante a realizacdo da prova nao serd permitido ao candidato o uso ou porte de
celular, gravador, receptor, camera fotografica, pager, tablet ou similares (ligados ou n&o).

Durante a realizacdo da prova ndo sera permitido qualquer tipo de consulta a
material didatico, livros, notebooks, pager, tablets, celulares ou similares, assim como
nao sera permitida qualquer tipo de comunicacgédo entre os candidatos.

Serd eliminado da selecdo o candidato que, durante a realizagdo da prova, for
surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxilio para a execucdo da prova, bem como
for surpreendido portando celular, gravador, camera fotografica, pager, notebook, tablet
ou similares.

O candidato NAO deve colocar o préprio nome ou qualquer outro tipo de marca que
possa identificA-lo na prova ou nos rascunhos. O candidato deve colocar apenas o
namero do seu protocolo de inscricdo na primeira folhna dos originais da prova. O
candidato que colocar o préprio nome, assinar ou identificar sua prova ou rascunhos de
algum jeito ser& desclassificado.

Os professores que acompanhardo a realizacdo da prova ndo podem responder a
quaisquer questdes que facam referéncia ao conteudo solicitado na questéo proposta.

As provas devem ser entregues a comissdo de sele¢cdo com redacdo feita & caneta
(azul ou preta). Os rascunhos podem ser redigidos a caneta ou a lapis. O candidato
gue entregar a prova redigida a lapis sera desclassificado.

Os candidatos devem utilizar como rascunho as folhas de papel recebidas e, como
originais, devem utilizar as folhas impressas com o logotipo do IFG. O material a ser
considerado para avaliacdo € somente o que constar nas folhas impressas (originais de
prova). O material escrito nos rascunhos ndo sera lido, nem avaliado pela comisséo de
selecao.

Ao terminar a prova, o candidato deve entregar & comissdo de selecdo todo o material
escrito que produzir durante a realizagdo da prova (rascunhos e originais).

O candidato deve utilizar como material para a redacédo da prova apenas os papéis de
rascunho e as folhas originais de prova fornecidos pela comissdo da selecdo. Canetas,
lapis, borrachas e apontadores sao de responsabilidade do candidato.

Os Ultimos trés candidatos deverdo permanecer na sala até as 22h, ou até que todos
entreguem suas provas ao professor responsavel pela aplicagédo da prova.

Comisséo de Selecéo
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